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Siliziumgleichrichterdioden

Die Typen SY 191 (TGL 43346) und 5Y 196 (TGL 43348) sind Siliiiumgleichrichterd.ioden, die im Ge=
h&use H 4, international des stonderdisierte lietallschraubgehiuse I.E.C. A3M, angeboten werden.

J
A N

agT
~ € | -
,@.EL., ) Bild 1: Geh8use
g . A W oD, oD, gr W E
Bauform H 4 mexe M8X. MAXe. maxe o meX. - mine. 115 SW
TGL 20048327 32 10,2 11.5 ' 10,7 6,3 1,8 11

Masse: ~7 g

AnschluBbelegung: Katode am Gewindebolzen
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SY 191, SY 196
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Bild 4: Hocnstzu1a551ger Durchléfstromnittelwert

E(AV) der 5Y 191 din Abhéng gigkeit: von der
Gehauseuemperaﬁur 4’ bei reohteokformlgem
Stromverlaufl : . :
Parameter: Stroﬁfluﬁwiﬁkel
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HﬁChSchléssiger DurchlaBstromittelwert
Inav) “der SY 191 in Abhéngigkeit von der

_Geh#usetemperatur 4? beil sinusfdrmigem
Stromverlauf
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: Hdchétzuléssiger DurchlaBstrom=
m;ctelwerv IF(AV) der SY 191 in
Abhanglgkelt von der Umgebungs-.
temperatur 4& bei sinusformigemn
Stromverlauf '
Voraussetzung: Montage der Diode
SY 191 auf Kihlkdrper Typ K 25,
Einbaulage T

Parameter: Stromflufwinkel
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© Bild 6: Hochstzuldssiger DurchlaBstrom- Bild 7: DurchlaBverlustleistung Ppeyyy der SY 191 in
mittelwert IF(AV) der SY 191 in . Abhéngigkeit vom DurchlaBstrommittelwert IF(AV)
Abhéngigkeit von der Umgebungs- Parameter: Formfaktor (siehe Tabelle 1)
tempergtur 62 bel rechteckfOrmigen .
Stromverlauf
Voraussetzung: Montege der Diode
SY 191 auf Kihlkdrper Typ K 25,
Einbaﬁlage I
Parameter: StromfluBwinkel
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Bild. 10: Hochstzuldssiger DurchlaBstrommittel - Bild 11: Hﬁchstzuiéssiger DurchlaBstrommittel-
wert IF(AV) der SY 196 in AbhBngigkeit wert IF(AV) der SY 196 in Abh8ngigkeilt
von der, Gehdusetemperatur 4% bei rechi- von der Umgebungstemperatur 4@ bei
eckfdrmigem Stromverlaufl sinusformigem Stromverlauf '
Parameter: StromfluBwinkel - Vorasussetzung: Montage der Diode SY 196
suf Kiihlkorper Typ K 25, Einbaulage I
Parameter: Stromflulwinkel !
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Rild 12: Hochstzuldssiger DurchlaBstrom= Bild 13: DurchlaBverlustleistung PF(AV) der SY 196 A
© mittelwert Ipipyy der SY 196 in in Abh#ngigkeit vom Durchlefstrommittelwert
Abhsngigkeit von der Umgebungs- IF(AV) .
temperatur ¢ bei rechteckftrmigem Peremeter: Formfaktor (siehe Tabelle 1)
Stromverlauf '

Voreussetzung: Montage der Diode
SY 196 esuf Kihlkdrper Typ K 25,
Einbaulage I

- Paremeter: Stromflubwinkel
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Tabelle 1: Bestimmung des‘Formfaktons aus der Schaltungsart und dem Stromverleuf

_m.,) effektiver DurchlaBstror
RAV) mittlerer DurchlaBstrom

P = Formfaktor =

Stromart Stromflulwinkel Schaltungsart 4 Formfaktor

Sinus o -
(beidseitig angeschnltten) f;= 180 E; K: B 1,57
£ = 120 © DB; S; DSS 1,73
£= 60 ° DS : 2,45
1%0° :
rechteck . o . .
(beldseltlg angeschnltten) ¥ = 180 By My B 1,41
I £ = 120 ° DB; S; DSS 1,73
£= 60 ° DS . 2,45
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Gleichstrom. DC £ =360 ° 1
Legende:. CE= Binwegschal tung

H = Mittelpunktschaltung

B = Briickenschaltung

DB = Drehstrombrickenschaltung

S = Sternschaltung

S = Doppelsternschaltung »

DSS = Doppelsternschaltung mit Saugdrossel

#ontagehinwedise

Beim Binbsu der Bauelemente ist auf eine mdglichst geringe mechanische und thermische Belastung'
der Anschlisse zu achten. ' ; ) = .
Bel der llontage aul Kihlkbrpern ist eine Zérmelei%pgste anzuwenden, die hauchdiinn zwiéqhen den
Kontaktrlichen aufzutragen ist. Bel der Befestigung sind die maximel zuldssigen Montegedreh-
momente nicht zu Uberschreiten, da es ansonsten zu einer Bauelementeschddigung kommt. Maximales
zuléssiges Anzugsdrehmoment bel der GehBusebauform H 4 = 2 Nm. Bei den Typen SY 191 und SY 196 ist
der Anodenanschluﬁ als Lottse ausgefilhrt, wobedi die Jﬁtféhigkeit mit L=Sn 60 bzwo I=5n 63 nach

PGL 208/02 unter inwendung des Plubmittels 51 31 nach TGL 14 q07/02 bei 240 °C (Lotzeit ~ 2,5 s)
gegeben ist.

Beim Lgten ist ein idndestabatand Gehiluse~ILdtstelle von 2 5 mn einzuhalten.
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